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GRZEGORZ GLUSZKO

Grzegorz Gluszko urodzit sie 12 sierpnia 1976
roku w Bitgoraju. Po ukoriczeniu technikum
o specjalnosci naprawa i eksploatacja pojaz-
déw samochodowych w 1996 roku rozpoczat
studia na Wydgziale Elektroniki i Technik Infor-
macyjnych Politechniki Warszawskiej. Studia
| stopnia ukoriczyt w 2002 roku, a Il stopnia
w 2004 roku. W 2005 roku rozpoczat prace
w Zaktadzie Przyrzadéw Mikroelektroniki i Na-
noelektroniki (Instytut Mikroelektroniki i Opto-
elektroniki Politechniki Warszawskiej) w zes-
pole profesor Lidii tukasiak. Za osiagniecia
naukowe w 2008 roku zespét ten otrzymat na-
grode | stopnia przyznang przez Rektora Po-
litechniki Warszawskiej. Rozprawe doktorska
poswiecong elektrycznej charakteryzacji po-
wierzchni granicznej dielektryk—pétprzewod-
nik w zaawansowanych strukturach typu MOS
obronit w listopadzie 2010 roku. Promotorem
w przewodzie doktorskim byta profesor Lidia
tukasiak. Jego gtéwne zainteresowania ba-
dawcze skupiaja sie na wykorzystaniu meto-
dy pompowania tadunkuw badaniu zjawisk
wystepujacych na granicy krzem—dwutlenek
krzemu.
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